FET’Li KUVVETLENDIRICILER

Deneyin Amaci: FET karakteristiklerinin ve FET’li kuvvetlendiricilerin ¢alisma mantiklarmin kavranmasi

Kullanmilacak Materyaller:

BF245 (n kanalli JFET 3k3Q x ladet 680 Q x 1 adet 1M Q x 1 adet

Transistor) X ladet

1k5 Q x 1 adet 220uF (16V) x 1 adet 100nF x 1 adet

NOT: Devre elemanlarinizin yanma ihtimallerine karsin yedeklerini de temin ediniz.

On Hazirhk Cahsmalari:
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FET, JFET nedir? n tipi transistorler devrede nasil gosterilirler? Kiigiik isaret ve dogru akim esdeger
devre modelleri nasildir? Cizip agiklaymiz. Gerekli esitlikleri aragtirarak not ediniz.

BF245 (veya temin edebildiginiz esdeger bir JFET) i¢in katalog bilgilerini arastiriniz. Her grup igin en
az bir adet katalog ¢iktisim1 deney esnasinda yanimizda bulundurunuz. Bu katalog iizerinde onemli
parametreleri bulup deneye gelmeden 6n hazirlik caligmalarinizda belirtiniz.

JFET igin ¢aligma noktasinda (Q) Ves-lp, Ip-zaman, Ip-Vps grafiklerini asagida verilen devrelerden
herhangi biri igin bulunuz.

Asagidaki devreyi bir simiilasyon programinda kurunuz.
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a- Besleme gerilimi 15V, V4 OV iken transistoriin gate, drain ve source uglarindaki dogru gerilimleri
6lglniiz.

Yukaridaki devreye bir Cs=220uF kondansatorii eklenerek diizenlenmis devreyi simiilasyon
programinda kurunuz.




a- Vg'nin frekansi1 1kHz yapin ve genligini ayarlayarak Vgs’lin diizgiin bir siniizoidal olmasini
saglaym. Bu durumda Vg ile Vgs’ii dlgerek dalga sekillerini kaydedin.

b- Vg gerilimini arttirarak Vg ¢ikisinda bozulma ve kirpilma olusturup bu durum igin de Vg ve Vg3
gerilimlerinin dalga sekillerini kaydediniz.

c- C;kondansatériinii agik devre yapip transistoriin gate, drain ve source uglarmdaki dogru gerilimleri
olgliniiz ve (a) ve (b) siklarmi tekrarlayiniz.

d- C;kondansatoriiniin devredeki gorevini ve etkisini agiklayimniz.

Deney Adimlar:

1- Asagidaki devreyi bir bread-board iizerinde kurunuz ve besleme gerilimi 15V, V4 0V iken transistoriin
gate, drain ve source uglarindaki dogru gerilimleri 6l¢iiniiz.
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a- Vy'nin frekansimi 1kHz yapin ve genligini ayarlayarak Vgs’lin diizgilin bir siniizoidal olmasini

saglaym. Bu durumda Vg ile Vgs’ii 6lgerek dalga sekillerini 6lgekli olarak ¢iziniz..

b- V, gerilimini arttirarak VR3 ¢ikisinda bozulma ve kirpilma olusturup bu durum i¢in de Vg ve Vg3

gerilimlerinin dalga sekillerini 6l¢ekli olarak ¢iziniz.

c- C;kondansatoriinii agik devre yapip transistoriin gate, drain ve source uglarmdaki dogru gerilimleri
olgiiniiz ve (a) ve (b) siklarini tekrarlayimiz.
d- Cskondansatoriiniin devredeki gorevini ve etkisini agiklayiniz.



Osiloskop Goriintiisii
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